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专题：纪念黄昆先生诞辰百年

编者按　　2019年是世界著名物理学家、中国固体和半导体物理学奠基人之一, 黄昆先生诞辰 100周年. 黄昆先

生不仅在固体物理领域取得了卓越的成就, 而且更重要的是,他花费了大量的精力为我国培养了大批半导体科技人才.

　　1956年 3月, 我国集中了全国 600多位科学家,制定了 12年科学技术发展规划, 提出了“发展计算技术、半导

体技术、无线电电子学、自动学和远距离操纵技术的紧急措施方案”. 同年暑假, 我国创办了第一个五校联合半导

体专业, 黄昆先生任半导体教研室主任, 谢希德先生任副主任, 从此开启了我国自主培养半导体科技人才的新纪

元. 经过了 60多年的发展, 我国半导体学科, 包括半导体材料、物理和器件等方面都取得了巨大的进步. 为纪念

黄昆先生, 2019年 9月 1—3日, 中国科学院半导体研究所、北京大学、中国物理学会和九三学社在北京西郊宾

馆联合举办“纪念黄昆先生诞辰 100周年暨半导体学科发展研讨会”, 本刊特邀请部分与会专家撰写了半导体材

料、物理和器件等领域的研究论文和综述文章, 组成专题. 本专题包括 1篇研究论文和 10篇综述文章, 分别来自

中国科学院上海微系统研究所、长春光机所、半导体研究所、物理研究所和浙江大学、电子科技大学、南昌大

学、东北师范大学、香港大学等单位的科研团队, 介绍了国内外半导体学科相关领域的最新进展和发展方向, 希

望本专题的出版可以为我国半导体学科的学术交流和发展做一些贡献, 并以此来纪念黄昆先生百年诞辰.

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

低维半导体偏振光探测器研究进展*

魏钟鸣†    夏建白

(中国科学院半导体研究所, 半导体超晶格国家重点实验室, 北京　100083)

(2019 年 6 月 29日收到; 2019 年 8 月 12日收到修改稿)

偏振光探测在遥感成像、环境监测、医疗检测和军事设备等领域都具有很好的应用价值, 目前已经有一

系列偏振探测和成像产品. 随着信息器件进一步小型化、集成化, 基于新型低维材料的偏振光探测器可以直

接利用材料本征的各向异性对偏振光进行感知, 在未来偏振光探测领域有很好的应用前景. 很多二维/一维

半导体材料, 例如: 黑磷, ReS2, GaTe, GeSe, GeAs及 ZrS3 等, 都具有较强的本征面内各向异性, 可以用于高

性能偏振光探测器. 基于此类低维半导体材料设计的不同结构类型的偏振光探测器已经覆盖了紫外、可见以

及红外等多个波段. 本文总结了近年来相关领域的研究进展和我们课题组的一些工作.
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1   引　言

光波包含了强度、频率、相位及偏振的信息,

一般对光的强度和频率信息利用较多. 偏振也是一

种非常重要的光学信息, 对于自然界中的任何物

体, 光在经过反射和透射之后, 都会包含物体自身

特性所决定的偏振光谱信息. 基于偏振光的探测器

在遥感成像 [1]、环境监测、医疗检测 [2] 和军事设备 [3]

等方面都有很好的应用前景. 从 20世纪 70年代开

始, 偏振光探测器技术已经开始不断地发展和改

进, 先后经历了旋转偏振片型、分振幅型、液晶调

制/声光可调滤波型、分波前/分孔径型、通道调制

型及微纳器件型等多种类型的演变和改进 [4]. 目前,

光电探测器都向着小型化、模块化的高度集成器件

方向发展. 要实现高度集成化的偏振光探测器, 其
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中一个方法是利用有偏振效应的光学介质覆盖在

光强探测器的表面, 对入射光的偏振状态先进行选

择. 利用等离激元微腔的偏振选择和量子阱及量子

级联探测器的光跃迁选择, 可以实现具有较高消光

比的偏振光探测器 [5,6]. 超材料结构也可以用来对

入射光进行偏振状态的选择, 一种双开口的金属谐

振环阵列结构已经被验证只能允许特定偏振方向

的光透过 [7], 将这种结构集成在光强探测器上就可

以实现对偏振光的探测. 另一个更加直接地实现高

度集成偏振光探测器的方法是使用本身就具有偏

振光敏感性的半导体材料作为探测器的工作介质.

低维半导体材料在结构上具有明显的各向异性, 特

别适合用作偏振光探测器的工作介质, 其中二维材

料又是一类很具代表性的低维半导体材料.

自 2004年发现石墨烯以来, 以石墨烯为代表

的二维材料就成为一个热门的研究方向 [8]. 二维材

料具有层状的原子结构, 在层内原子通过共价键紧

密结合在一起, 而层与层之间是通过较弱的范德瓦

尔斯力连接. 这一特殊的原子结构很容易制备获得

原子级厚度的材料 [9]. 二维材料的结构特征使其在

超薄器件、超高集成度器件、柔性和可穿戴设备等

领域都有非常好的应用前景. 近十年, 大量的研究

工作致力于二维材料在各种场景中的应用开发, 其

中一系列性能优异的二维半导体光电探测器被报

道 [10−15], 也有通过异质结的构建来大幅提升其光

电性能的 [16−21]. 很多综述文章对基于低维材料的

光电器件进行了全面系统地总结介绍 [22−26], 本文

着重介绍其在偏振光电探测器上的应用.

很多低维材料都具有层内的各向异性 [27,28], 例

如黑磷 , 黑砷 ,  ReS2,  ReSe2,  GaTe,  SnSe,  GeAs,

ZrTe3, MoO3 和 TaIrTe4 等. 理论上来说, 具有层

内结构各向异性的二维材料都拥有对偏振光的敏

感性, 可以用于偏振光探测器. 低维半导体材料除

了结构带来的各向异性, 其本身的优异光电性能保

证了其在偏振光探测器上的应用前景. 目前, 基于

低维半导体材料的偏振光探测器受到越来越多学

者的关注, 本文对近年来这一领域内最新的研究成

果和进展进行归纳总结. 

2   各向异性特征

在介绍低维半导体偏振探测器的应用前, 我们

先对低维半导体本征的一些各向异性特征进行简

短的介绍, 主要包括: 拉曼光谱学、光致发光谱、光

学吸收和电输运. 偏振拉曼测试是低维各向异性材

料的重要表征手段, 而且可以保护材料的结构不会

在测试中被破坏. 结合实验的偏振拉曼测试和理论

计算的拉曼光谱特征可以很容易判断材料的晶格

取向, 而不必做一些具有破坏性的测试来获取晶格

取向. 同时偏振拉曼光谱反映了材料晶体结构的各

向异性, 对偏振光探测器的设计有重要的指导作

用. 偏振光致发光谱反映了材料的各向异性的光学

特征, 也是低维材料重要的各向异性特征. 利用材

料的本征各向异性来设计偏振光探测器的性能往

往由材料的各向异性光吸收特征所决定, 材料对不

同方向偏振光的吸收能力和基于其设计偏振光探

测器的各向异性探测特征有很高的契合度, 如果对

某个方向的偏振光有很强的吸收其响应的光电流

也会很大. 各向异性的低维半导体材料在不同方向

电子的有效质量不同, 导致其电学输运特征也具方

向依赖性. 一般利用环绕一周的多个电极对来测试

材料的各向异性电学输运. 在设计偏振光探测器

时, 选择合适的沿晶体结构的电极方向有利于获得

更强的光电响应强度和更大的偏振开关比. 对于晶

体结构相似的各向异性低维半导体材料往往拥有

类似的各向异性特征, 比如在相同的晶向拥有最高

的光吸收系数或者载流子迁移率. 表 1对下文中将

出现的各种低维半导体材料的各向异性光电性能

进行了总结. 接下来我们将拥有相似晶体结构的各

向异性低维半导体材料归在一起进行详细的偏振

光探测介绍. 

3   偏振光探测
 

3.1    黑　磷

石墨烯作为最典型的二维材料拥有非常高的

迁移率 [48], 然而石墨烯的零带隙能带结构限制了

它作为器件核心输运层的应用前景. 2014年, 张远

波课题组 [49] 发现了另外一种具有超高迁移率而且

拥有本征带隙能带结构的二维半导体黑磷. 黑磷在

室温下载流子迁移率高达 1000 cm2·V–1·s–1, 单层

情况下在第一布里渊区 G 点拥有大小约 2 eV的直

接带隙 , 对于体材料其直接带隙转移到 Z 点为

0.3 eV左右 [49]. 如图 1(a)所示, 黑磷的层内一个原

子通过共价键和最近邻的三个磷原子连结在一起,

形成褶皱的蜂窝状结构. 图 1(b)是黑磷的偏振拉
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曼光谱 [50]. 由于黑磷的低对称晶体结构, 其对不同

偏振方向的光的吸收能力也有差异. 图 1(c)给出

了理论计算的三层厚度黑磷的能带结构和

B3g—B2u 及 Au—B3g 这两个跃迁的各向异性光吸

表 1    低维半导体材料的各向异性光电性能
Table 1.    Anisotropic optoelectronic properties of low-dimensional semiconductors.

禁带宽度/eV 载流子迁移率/cm2·V–1·s–1 光响应强度 二向色性比值 参考文献

黑磷
0.3 (体材料)
1.5 (单层)

1000 (空穴, x)600 (空穴, y) 14.2 mA/W 8.7 (1550 nm) [29]

黑砷
0.3 (体材料)1—
1.5 (单层)

376.7 (电子, zigzag)1.5 (电子, armchair)
60.7 (空穴, zigzag)10606 (空穴, armchair)

[14,30]

锑烯 1.3—1.7 100 (3.2 eV) [31]

ReS2 1.4 (体材料)
23.1 (电子, DS-chains方向)14.8 (电子, 垂直

DS-chains方向)
103 A·W–1 (532 nm) ~ 4 [32,33]

ReSe2 1.17—1.2 10 1.5 mA·W–1 (633 nm) 2 (633 nm) [34]

MoTe2 外尔半金属 110 mA·W–1 (1064 nm) [10]

WTe2 外尔半金属 4.9 (514.5 nm) [35]

GaTe 1.7 0.2 (空穴) 104 A·W–1 (532 nm) [36]

TlSe 0.73 1.48 A·W–1 (633 nm) 2.56 (633 nm) [37]

SnS 1.3 20 (zisgzag)µzigzag/µarmchair ≈ 1.7 365 A·W–1 (808 nm) 1.49 (808 nm) [38,39]

GeSe
1.34 (体材料)
1.7 (单层)

4.25 A·W–1 2.16 (808 nm) [40]

GeS2 >3 2.1 (325 nm) [41]

GeSe2 2.74 3.4 (450 nm) [42]

GeAs
0.83 (体材料)
2.07 (单层)

4.4 (808 nm) [43]

GeP
0.51 (体材料)
1.68 (单层)

电导率比值: 1.52 3.11—0.43 A·W–1 1.83 (532 nm) [44]

GeAs2
0.98 (体材料)
1.62 (单层)

2.5 (空穴, a)1.3 (空穴, b) 2 [45]

ZrS3 1.79 (体材料) 230 m A·W–1 (520 nm) 2.55 (520 nm) [46]

TiS3 1.13 2500 A·W–1 (808 nm) 4 [47]

a-MoO3 2.7 0.06–0.09 (电子, b)0.03—0.04 (电子, c) 67.9 A·W–1 5 (254 nm) [12]
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图 1    黑磷的特性 [50]　(a)原子结构; (b)典型的偏振拉曼光谱; (c)三层黑磷的能带结构和理论计算的各向异性吸收

Fig. 1. Characteristics of black-phosphorus[50](Reproduced with permission, Copyright 2016, American Chemical Society): (a) Atom-

ic structure; (b) typical polarized Raman spectra; (c) band structure of trilayer black-phosphorus and theoretical polarized absorption. 
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收 [50], 其中 B3g—B2u 的跃迁对应 0.82 eV, Au—

B3g 的跃迁对应 4.33 eV. 前一个跃迁对扶手方向

的偏振光有最大的吸收, 而后一个是对锯齿方向的

偏振光有最大的吸收. 另外, 黑磷对光的各向异性

吸收性能也受到其厚度的影响.

2014年, Hong等 [51] 人在首次对利用黑磷作

为工作材料的场效应晶体管进行了光电流测试, 该

黑磷晶体管对光的响应主要集中在黑磷和金属电

极接触的地方, 表现出了对 785 nm激光较好的偏

振响应. 随后, Wang等 [52] 开发了一种具有圆形电

极的黑磷偏振光电器件 (图 2(a)), 利用圆形的电极

消除电极形状对光的偏振影响, 从而获取黑磷本征

的偏振响应性能. 黑磷对很宽波长范围内的光都有

响应, 图 2(b)是黑磷对 400—1700 nm波长范围内

扶手和锯齿方向的偏振光电流曲线, 扶手方向的偏

振光电流响应在整个波长范围内都要强于锯齿方

向, 这和前面文献中介绍的黑磷对光的各向异性吸

收吻合. 黑磷的各向异性光电响应就是源自于黑磷

的二向色性, 即对不同偏振方向的光吸收能力不

同. 此外, 利用场效应晶体管的栅极进行调控可以

有效地增强器件偏振光探测的能力 [52]. 由于不存

在晶格失配的问题, 二维材料很容易用来搭建异质

结器件. 利用黑磷和其他二维材料组成的异质结同

样可以用来进行偏振光探测, 其中黑磷起到光栅的

作用, 提供整个器件偏振探测的能力, WSe2 作为

沟道材料将光电流输送至源漏电极 [53]. 图 2(c)展

示了另外一种结构的黑磷/MoS2 异质结偏振光探

测器, 该探测器的偏振光电流开态和关态差距接近

一个数量级 [54]. 等离激元对器件光学性能的增强

有很好的辅助作用, Prabhu等 [29] 利用特殊设计的

等离激元结构增强了黑磷偏振光探测器的性能, 如

图 2(d)所示, 使其拥有了在扶手和锯齿方向高达

8.7的光电流比值. 

3.2    黑砷、黑砷磷及锑稀

黑砷拥有和黑磷相同类型的晶体结构 [14], 也

具有较好的各向异性. 对比其他各向异性二维材

料, 黑砷具有更突出的电学各向异性特征. 其各向

异性电导和载流子迁移率在扶手方向具有最高值,

在锯齿方向具有最小值 , 其比值分别为 6.4和

28[30]. 黑砷作为黑磷的孪生材料, 两者可以组成任

意比例的合金材料 black-AsxP1－x
[55,56]. 黑砷磷合

金同样是各向异性的材料, 通过对组分的调控可以

改变合金的能带结构及带隙 , 其带隙能够实现

0.269—0.326 eV范围内的调控 [55], 选择合适的组

分比例就能得到适用于不同波段的偏振光探测器.

对于 black-As0.91P0.09 其具有最高的比探测率达到

6×1010 cm·Hz1/2·W–1, 比商业的中红外探测器还要

高一个数量级 [55].

黑磷和黑砷在空气中不稳定, 容易受到空气中

的氧气和水分影响而变质 [14,57], 这种不稳定性限制

了黑磷和黑砷在实际应用中的表现. 锑稀是一种稳

定的单元素二维材料, 可以在大气环境下甚至浸没

在水中保存数月 [58,59]. 锑稀晶体的原子分布在两个
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图 2    (a)圆形电极的偏振光探测器的显微镜照片 [52]; (b) 沿扶手和锯齿方向 400−1700 nm波长范围内黑磷的偏振光电流响应 [52];

(c) 黑磷/MoS2 异质结偏振光探测器 [54]; (d)等离激元修饰的黑磷偏振光探测器 [29]

Fig. 2. (a) Optical image of the polarized-light detector with the circular electrode, (b) polarized photoresponse along armchair and

zigzag orientations under 400−1700 nm illumination of black-phosphorus (reproduced with permission[52], Copyright 2015, Springer

Nature); (c) polarized-light detector based on the black-phosphorus/MoS2 heterojunction(reproduced with permission[54], Copyright

2018, Springer Nature); (d) polarized-light detectorenhanced by the plasmonic structure(reproduced with permission[29],  Copyright

2018, American Chemical Society). 
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原子层组成蜂窝状的晶体结构. Chu等 [31] 研究了

锑稀对偏振光的探测能力, 锑稀对 3.0—3.4 eV的

光子表现出较强的光电响应, 同时也有较强的各向

异性. 能带结构中 G 点的电子跃迁在锑稀的光电

响应中起重要作用. 基于锑稀的偏振光探测器对应

锯齿方向的光电流要比扶手方向高一个数量级 [31]. 

3.3    过渡金属二硫属化合物

过渡金属二硫属化合物 (TMDs)典型的晶体

结构是由两层硫族原子 (X)包裹一层过渡族金属

原子 (M)组成的 X-M-X 三明治结构. TMDs中的

MoS2 由于其天然有带隙的能带结构而受到研究者

的关注 [60], 带隙的存在极大地方便了光电子器件

的设计, 随后大量的研究工作开始聚焦于这一类二

维材料 [61−65]. TMDs中的 ReS2, ReSe2, MoTe2 和

WTe2 具有低对称性的晶体结构, 是优异的各向异

性材料 [66]. 单层的ReS2[32,67], ReSe2[68,69] 和MoTe2[70]

都拥有扭曲的 1T相 (1T′)的 X-M-X 的原子排列

方式, 如图 3(a)所示. WTe2 呈现为 Td相的晶体

结构 [71], 其晶体结构如图 3(b)所示. 在这几个各向

异 性 TMDs中 ReS2 和 ReSe2 是 半 导 体 [72], 而

MoTe2 和WTe2 是 II型的Weyl半金属 [73−75].

Liu等 [33] 利用 ReS2 实现了对偏振光的探测,

图 4(a)是偏振光电测试的示意图. 当偏振光的偏

振方向与 Re原子链平行时, 有最大的光吸收和光

电流, 垂直此反向时有最小值, 如图 4(b)所示. ReS2
拥有很高的外量子效率, 然而其光响应速度却很

慢. ReSe2 也拥有出色的各向异性 [72], 其体材料原

子层平面内对 1.17—1.2 eV的光子表现出各向异

性的偏振光吸收特性 [76]. Zhang等 [34] 利用化学气

相沉积 (CVD)生长的 ReSe2 纳米片制备的场效应

晶体管研究了其各向异性光电性能. 通过调控栅极

电压, 可以增强 ReSe2 对光的响应强度. ReSe2 也

是对沿 Re链方向的偏振光有最强的光电响应, 对

垂直此方向的响应最弱. 栅极电压的引入可以增强

平行时的光响应强度, 同时对垂直方向偏振光的光

响应变化不大, 最终提高了 ReSe2 的偏振光探测性

能. ReS2 和 ReSe2 具有相似的晶体结构, 两者可以

形成 ReS2xSe2(1－ x) 合金 [77], 其能带带隙可以在

1.31—1.62 eV之间调控 [78]. ReS2 是 n型半导体,

ReSe2 是 p型半导体, 利用水平的 ReS2/ReSe2 异

质结可以形成具有整流效应的 pn结, 同时也可以

作为偏振光探测器 [79]. 图 4(c)是 ReS2/ReSe2 pn

结的各向异性光电流曲线. 如图 4(d)所示, WTe2
作为光电探测器也具有一定的偏振光探测能力 [35]. 

3.4    III 族硫属化合物

GaTe[80], TlS[81] 和 TlSe[37] 是具有各向异性的

III族硫属化合物. GaTe拥有大约 1.7 eV的直接

带隙和超高 (104 A·W–1)超快 (6 ms)的光响应 [36,82].

如图 5(a)所示, GaTe的晶体结构和 GeAs相似,

GaTe的体材料拥有对称性较低的 C2h3(C 2/m)对

称. 各向异性的GaTe很有希望用于偏振光探测器 [80].

TlSe晶体拥有低对称的四方原子结构, 图 5(b)展

示了 TlSe沿 z 轴的扫描透射电子显微镜 (STEM)

图像. 图 5(c)是基于TlSe的偏振光探测器在 633 nm

红光下的光电流随入射光偏振角度的变化, 光电流

在锯齿方向具有最大值, 扶手方向具有最小值, 二

向色比约为 2.65[37]. 

3.5    Ⅳ族硫属化合物

Ⅳ族硫属化合物普遍具有较强的各向异性. 各

向异性的Ⅳ族硫属化合物主要包括两类: MX 和

GeX2 (M 为金属原子 Ge或者 Sn, X 为硫族原子

S或者 Se). 如图 6(a)所示, MX 具有类似黑磷的

褶皱蜂窝状晶体结构, 金属原子和硫族原子交叠排

列在一起 [83]. MX 晶体对比黑磷稳定性要更好一

些, 而且它们都是良好的光电材料. 其中 SnSe还
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图 3    原子结构　(a) ReS2[32]; (b) WTe2[71]

Fig. 3. Crystal structures: (a) ReS2(reproduced with permis-

sion[32],  Copyright  2015,  American  Chemical  Society);  (b)

WTe2(reproduced with permission[71],  Copyright 2016, RSC

Publishing). 
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具有出色的热电性能 [84,85]. GeS2 和 GeSe2 具有相

似的各向异性的晶体结构, 图 6(b)展示的是 GeS2

的原子结构示意图. GeS2 和 GeSe2 都是宽带隙的

半导体, 他们的带隙分别为 3.71 eV[41] 和 2.7 eV[86].

GeSe是一种优秀的偏振探测材料 [40,87]. 本课

题组对 GeSe的偏振光吸收和光探测进行了全面

的研究 [40], 拥有最高为 2.16偏振光探测的二向色

性比值, 在第 4部分有详细介绍. SnS具有各向异

性的电输运特征, 其在锯齿方向的载流子迁移率是

扶手方向的 1.7倍 [39]. 在 808 nm的光照下对比沿
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图  4    (a)偏振光电测试示意图 [34]; (b) 极坐标下 ReS2 的偏振光吸收和光电流 [33]; (c) ReS2/ReSe2 异质结偏振光响应 [79]; (d)

WTe2 偏振光探测性能 [35]

Fig. 4. (a)  Schematic  of  polarized  photoelectric  test(reproduced  with  permission[34],  Copyright  2016,  American  Chemical  Society);

(b) photocurrent and absorption of ReS2 in the polar coordinates(Reproduced with permission[33], Copyright 2016, John Wiley and

Sons);  (c)  polarized  photoresponse  of  ReS2/ReSe2 heterojunction(reproduced  with  permission[79],  Copyright  2018,  John Wiley  and

Sons); (d) polarized photoresponse of WTe2(reproduced with permission[35], Copyright 2018, John Wiley and Sons). 

 

Ga

Te

x

y
z

b

b

kz

kz

ky
b

360

300

240

180

120

60

0
1.00.80.6

Vd/V

0.40.20

12

T10-9

10

8

6

4

2

0

P
o
la

ri
z
a
e
d
 a

n
g
le

/
(O

)

(a) (b) (c)

图 5    (a) GaTe的晶体结构 [80]; (b) TlSe的 STEM图像 [37]; (c) 基于 TlSe的偏振光探测器的角分辨光电流 [37]

Fig. 5. (a) Crystal structure of GaTe(reproduced with permission[80], Copyright 2016, American Chemical Society); (b) STEM im-

age  of  TlSe  and  (c)  photocurrent  of  the  polarized  photodetector  based  on  TlSe  (reproduced  with  permission[37],  Copyright  2018,

American Chemical Society). 
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扶手方向的电流, 沿锯齿方向的电流具有更快的响

应速度 [38], 图 6(c)展示了两种情况下的光响应时

间. 由于 GeS2 拥有宽带隙的能带结构, 其可以实

现在紫外波段的偏振光探测. 实验表明, GeS2 在紫

外区域偏振光探测的二向色性比值为 2.1[41].

GeSe2 偏振光探测器拥有这一类材料中最高的偏

振光电流二向色性比值 (3.4)[42], 图 6(d)是其在

450 nm线偏振光照下光电流随入射光偏振角度变

化的极坐标图.
 

3.6    Ⅳ－Ⅴ族化合物

Ⅳ－Ⅴ族化合物是一族具有Ⅳ族元素和Ⅴ族

元素的整合优势材料, 例如其化合物具有良好的稳

定性, 高的迁移率, 可调的带隙和高的面内各向异

性. 其中, GeAs, GeP, SiP和 GeAs2 是Ⅳ－Ⅴ族化

合物中具有代表性的材料. GeAs, GeP和 SiP具

有相似的晶体结构如图 7(a)所示 [88], 它们均属于

C2/m 空间群中的低对称性的单斜晶体. GeAs2 的

晶体结构如图 7(b)所示 [45]. 从晶体结构上来看它

们都具有很强的各向异性.

Ⅳ－Ⅴ族化合物的单层的厚度为 0.7—0.9 nm.

为了研究其结构的面内各向异性 ,  GeAs[43,89],

GeP[44], SiP[90] 和 GeAs2[45] 的偏振拉曼光谱已有详

细的报道, 它们的偏振拉曼光谱反映了其都具有各

向异性的晶体特征. 而且这类面内各向异性强的化

合物的拉曼特征峰位很多, 每个特征峰强度都随激

发光偏振角度的变化而变化. GaAs具有极强的光

敏感性, 其独特的偏振吸收光谱在一个特定波长不

同方向的吸收强度会发生反转, 其二向色性比值高

达 4.4, 本课题组对其进行了详尽的研究, 具体内
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图 6    (a) MX 晶体的原子结构 [83]; (b) GeS2 晶体的原子结构 [41]; (c) SnS沿不同方向的光电流响应速度 [38]; (d) GeSe2 对 450 nm偏

振光响应 [42]

Fig. 6. (a)  Crystal  structure  of MX  (reproduced  with  permission[83],  Copyright  2015,  AIP  Publishing);  (b)  crystal  structure  of

GeS2(reproduced with permission[41], Copyright 2019, John Wiley and Sons); (c) response times of SnS along different directions(re-

produced with permission[38], Copyright 2017, Royal Society of Chemistry); (d) polarized photocurrent of GeSe2 under the 450 nm il-

lumination(reproduced with permission[42], Copyright 2018, American Chemical Society). 
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容在第 4部分 [43]. 基于 GeP薄片的光电探测器已

被制备出, 分别测量 X 轴和 Y 轴的光响应电流可

得知, GeP晶体的光响应各向异性比率为 1.83[44].

GeAs2 可以实现二向色性比为 2左右的偏振光探

测器 [45].
 

3.7    准一维材料

在 2001年研究者们就已经注意到了一些传统

半导体的纳米线结构所表现出来的光学各向异性.

如 Fan等 [91] 制备了基于单根 ZnO纳米线的偏振

光探测器, Wang等 [92] 制备了基于 InP纳米线的

偏振光探测器. 准一维材料一直以来都是纳米科学

领域里活跃的热点之一 [93]. 近年来, 具有各向异性

晶体结构的准一维材料也受到学者的较多关注, 比

如: 四方晶系的 CH3NH3PbI3[94], 单斜晶系的 ZrS3
和 TiS3[46,47,95], 六方晶系的 BaTiS3[96], 正交晶系的

Sb2Se3[97,98] 以及 KP15[99] 等.

准一维 ZrS3 和 TiS3 纳米带可以用于偏振光

的探测 [46,47]. 图 8(a)和图 8(b)分别展示了具有代

表性的 ZrS3 的光学图像和晶体结构示意图 .

ZrS3 纳米带在 488 nm波长处具有最强的各向异

性, 450 nm激光照射下具有 1.73的二向色性比值 [46].

TiS3 纳米带透射光谱表现出非常强烈的偏振光角

度依赖关系 [95]. 这些光学上的各向异性都使得材

料在偏振光探测中具有一定优势. 在这类准一维材

料偏振光探测器中, TiS3 纳米带/Si异质结的偏振

光探测器件表现出非常高的二向色比值 (3.5)[95].

在未来的偏振光探测领域, 可基于准一维的 TiS3
纳米带设计不同种类的偏振光探测器来使得探测

性能达到最佳. Niu等 [96] 系统研究了准一维 BaTiS3
的光学各向异性, BaTiS3 晶体对 200 nm到 16 µm

的波长范围内都具有各向异性. KP15是一种稳定

的各向异性材料, 其晶体结构是由钾原子连接的反

平行五边形管状磷原子组成 , 如图 8(c)所示 .

KP15 容易剥离成纳米带的形状, 也是一种准一维

的二维材料, 其偏振拉曼光谱的各个振动模式都受

到激发光偏振方向的影响 [99].
 

3.8    其　他

除了上面介绍的各向异性二维材料外, 还有一

些比较独特的各向异性二维材料. a-MoO3 纳米片

拥有各向异性的晶格结构. a-MoO3 的能带带隙约

2.7 eV, 其在 254 nm的紫外光照射下的光电流沿

b 轴方向比 c 轴方向要高 5倍 [12]. Ⅱ型Weyl半金

属三元化合物 TaIrTe4 也具有各向异性的光电性

质 [100,101]. 狄拉克半金属 ZrTe5 在低温下其沿 a 轴

的空穴霍尔迁移率约为 3000 cm2·V–1·s–1, 沿 c 轴

的约为 1500 cm2·V–1·s–1[102]. 除了本征的各向异性
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图  7    (a) GeAs, SiAs, GeP和 SiP的晶体结构 ; (b) GeAs2
的晶体结构 [45]

Fig. 7. (a)  Crystal  structures  of  GeAs,  SiAs,  GeP,  and  Si;

(b)  crystal  structures  of  GeAs2  (reproduced  with

permission[45], Copyright 2018, John Wiley and Sons). 
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图 8    (a) ZrS3 的光学图像 [46]; (b) ZrS3 的晶体结构 [46]; (c)

KP15 原子结构示意图 [99]

Fig. 8. (a)  Optical  image  of  ZrS3  and  (b)  crystal  structure

of  ZrS3(reproduced  with  permission[46],  Copyright  2019,

John Wiley and Sons); (c) crystal structure of KP15(repro-

duced with permission[99], Copyright 2018, American Chem-

ical Society). 
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之外, 应力调控也能向晶体结构中引入各向异性.

MoS2 是面内对称的晶体结构, 通过施加应力可以

改变其晶格原子的排列从而使其具有各向异性 [103]. 

4   本课题组的相关工作

我们课题组围绕“新型低维半导体的物理性质

和光电器件”这个主题进行了长期的探索, 以功能

化信息器件的应用需求为牵引, 针对低维半导体从

理论和实验两个方面进行了长期深入的研究, 相关

工作取得了一系列进展 [12−15,40,43,46,47,104−122]. 我们

的主要工作包括: 通过精准可控的磁性元素掺杂,

制备了具备铁磁性的二维半导体 [15,109,111]; 采用转

移堆叠 [107,113,118,119] 或者直接气相沉积生长 [110,112]

等方法, 高效地获得高质量的低维半导体异质结,

有效地提高光电器件的性能. 最近几年, 我们还针

对低维半导体的偏振光探测器, 获得了一系列具有

不同带隙的面内各向异性低维半导体, 实现了从紫

外到近红外区偏振光的高效探测 [12,14,40,43,46,47,122],

并能够获得高分辨率的成像, 为广谱高效的光探测

集成设备打下良好基础.

在具有面内各向异性的新型低维半导体材料

体系探索方面, 我们研究了一种新型二维元素半导

体黑砷 (B-As). 黑砷 (B-As)具有和黑磷相似的晶

体结构和更强的面内各向异性, 理论上已经有预测

其是微纳电子器件领域的一种新的候选材料. 然

而, 迄今为止, 黑砷晶体的实验报道还非常少. 我

们通过利用黑砷的天然矿, 首次成功制备出单层和

少层黑砷场效应晶体管, 并系统研究了电场调控下

载流子输运特性 [14]. 发现二维 B-As具备比其他二

维材料更明显的各向异性, 其晶体管器件具备较大

的电流开关比以及相对较高的载流子迁移率. 发现

其性能与材料厚度有直接关系, 当样品厚度约为

5.7 nm时所得载流子迁移率最高, 可达 59 cm2·V–1·s–1,

当样品厚度约为 4.6 nm时所得开关电流比最高,

可达 > 105. 单层黑砷的迁移率可达 51 cm2·V–1·s–1,

开关比为 105. 载流子迁移率的温度依赖性研究表

明载流子迁移率的峰值出现于 230 K处, 低于 230 K

时, 载流子主要受限于杂质散射的影响, 而晶格散

射在高温下占主导地位. 此外, B-As晶体也表现出

良好的环境稳定性, 少层黑砷晶体管器件在空气中

暴露一个月后仍能正常工作. 因此, 黑砷在新型微

纳电子器件包括偏振光探测器件等方面都具有良

好的应用前景.

在偏振光探测器件研究方面, 我们课题组通过

发展不同带隙的面内各向异性低维半导体, 实现了

从紫外-可见-近红外区的高效偏振探测.

在紫外光区, 成功获得超过 100 µm尺寸大面

积宽带隙 (> 2.7 eV)的二维氧化物MoO3, 实现对

日盲区 254 nm紫外光实现有效的各向异性探测,

光响应率高达 67.9 A/W[12]. 最近, 我们发现二维

单层的 GeSe2 具有高达 2.96 eV的宽带隙, 其器件

可以获得对 266 nm日盲区紫外光的高效探测, 光

响应率达 200 mA/W, 并实现了对紫外偏振光的

有效探测 [122].

在可见光区, 采用带隙 1—2 eV的高度各向异

性的二维硫族化合物 GeSe和 ZrS3 实现了对红、

黄、蓝三原色光谱范围内的有效偏振探测 [40,46].

图 9(a)是 GeSe的偏振吸收光谱 , 可以看到在

400—950 nm的波长范围内对不同偏振方向的光

有不一样的吸收强度, 其吸收系数比值在 532 nm

时为 1.09, 638 nm时为 1.26, 808 nm时有最大值

3.02, 三个波长下偏振光探测的二向色性比值分别

为 1.09, 1.44和 2.16. ZrS3 属于准一维的各向异性

光电材料 , 图 9(b)中展示了随着偏振光方向与

ZrS3 纳米带 (b)轴夹角由 0°到 180°变化时的吸收

光谱图, 在 488 nm波长处的光吸收各向异性特征

最明显. 如图 9(c), 分别为 450 nm激光和 532 nm

激光照射下的光电流等高线图, 其在 450 nm激光

照射下具有 1.73的二向色比值.

在红外光区, 我们发现二维 GeSe和 GeAs都

具备很好的面内各向异性. 制备成偏振光探测器

后, GeSe最佳的各向异性的光响应在短波近红外

808 nm处 [40], 图 10(a)展示了基于 GeSe偏振光

探测器在 808  nm光照下的偏振光电流特性 ,

GeSe可以适用于近红外的偏振光探测器. 围绕另

一种新型的二维半导体 GeAs, 实现了在可见光区

和近红外区优异的偏振吸收与探测性能, 并且发现

了在可见光区和红外光区的特殊光学翻转特性, 具

有较高的二向色性比 [43]. 图 10(b)为 GeAs材料的

偏振光吸收光谱图, 其吸收波长为 400—1370 nm.

在偏振吸收光谱中, 830 nm的线偏振光的最大各

向异性吸收比率为 1.42, 最强光吸收方向在 623 nm

波长时发生了反转, 反转角度为 80°. 图 10(c)为

GeAs在 520 nm和 830 nm线偏振光不同偏振角

度照射下的光响应电流的极坐标图. 在 830 nm波
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长的偏振光激发下, 其二向色性高达 4.4. 光响应

极坐标图仍可以明确地观察出材料的最强响应极

轴反转现象. 角度依赖的空间分辨光响应分布图如

图 10(d)所示, 该 GeAs偏振光探测器的光响应主

要基于材料于金属电极之间形成的肖特基势垒, 这

是典型的肖特基光电二极管, GeAs的贡献带来了

其偏振光探测的能力.

在相关领域的研究基础上, 最近我们也对具有

面内各向异性二维材料的光学特性和电学输运特

性进行了一些总结, 希望能够对低维半导体材料和

光探测器的未来发展提供参考 [23,28]. 

5   总结及展望

利用材料本征各向异性进行偏振光探测器的

设计有利于实现高度集成化的器件、简化设计和降

低生产成本, 一系列具有晶体结构各向异性的二维

材料有希望用于未来的偏振光探测器. 本文介绍了

以黑磷、黑砷、黑砷磷、锑稀、过渡金属二硫属化合

物、Ⅲ族硫属化合物、Ⅳ族硫属化合物、Ⅳ—Ⅴ族

化合物及准一维材料为代表的总共七大类各向异

性低维材料. 基于这些材料设计的偏振光探测器覆

盖了从红外、可见到紫外光的各个波段. 同时通过

将偏振光探测器设计成场效应晶体管、异质结或

者 pn结等特定结构可以有效抑制噪声、提高光响

应强度和偏振探测能力. 然而基于这类低维半导体

材料的偏振光探测器还有很多缺陷有待完善. 目前

为止这类偏振光探测器的二向色比值最高在 10左

右, 这样的性能不能满足实际应用的需求. 其次,

二维材料的制备工艺还不能满足大规模工业生产,

其晶体的结晶度、缺陷的抑制及配套的加工工艺还

不够理想. 接下来的研究应该把解决这两个问题放

在首要位置. 可以通过表面修饰、应力工程或设计

合适的器件结构等手段来提高低维半导体偏振光

探测器的性能. 同时要进一步完善二维材料的生长

工艺和开发新的更适合二维材料的微纳加工工艺,

以及拓展器件的成像功能. 同时, 开发与现用半导
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图 9    (a) GeSe的偏振光吸收谱 [40]; (b) 不同方向的偏振光下准一维 ZrS3 纳米带的吸收光谱 [46]; (c)准一维 ZrS3 纳米带在 450 nm

和 532 nm的激光下的偏振光电流 [46]

Fig. 9. (a) Polarization-resolved absorption spectra of GeSe(reproduced with permission[40], Copyright 2017, American Chemical So-

ciety); (b) absorption spectra of ZrS3 nanoribbon under polarized light in different directions and (c) polarized photocurrent of ZrS3
nanoribbon under 450 nm and 532 nm laser illumination(reproduced with permission[46], Copyright 2019, John Wiley and Sons). 
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体材料兼容的器件和工艺也尤为重要. 预期通过一

段时间的发展, 基于新型低维半导体材料的偏振光

探测器及其阵列可以为现有偏振探测和成像技术

的进行一定的补充, 并实现未来的实用化.
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图 10    (a) GeSe对 808 nm光照的偏振光电流 [40]; (b) GeAs偏振光吸收光谱图 [43]; (c) GeAs在 520 nm和 830 nm偏振光照射下的

光响应极坐标图 [43]; (d) GeAs 30 mV栅压下角度依赖的空间分辨光响应分布图 [43]

Fig. 10. (a)  Polarized  photocurrent  of  GeSe  under  the  808  nm laser  illumination(reproduced  with  permission[40],  Copyright  2017,

American Chemical Society); (b) polarization-resolved absorption spectra of GeAs, (c) polarization-sensitive photocurrents plotted

with the linear-polarization laser of 520 and 830 nm of GeAs in the polar coordinates, and (d) polarization-dependent photocurrent

mapping of GeAs device under 30 mV gate voltage and the linear-polarization laser (reproduced with permission[43], Copyright 2018,

American Chemical Society). 
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SPECIAL TOPIC—In commemoration of the 100th anniversary of the birth of Kun Huang

Recent progress in polarization-sensitive photodetectors based
on low-dimensional semiconductors*

Wei Zhong -Ming †    Xia Jian -Bai 

(State Key Laboratory of Superlattices and Microstructures, Institute of Semiconductors,

Chinese Academy of Sciences, Beijing 100083, China)

( Received 29 June 2019; revised manuscript received 12 August 2019 )

Abstract

Polarized  photodetection  technology  has  good  application  value  in  the  fields  of  remote  sensing  imaging,

environmental  monitoring,  medical  detection  and military  equipment.  Polarized  photodetectors  based on low-

dimensional  materials  can use  the natural  anisotropy of  materials  to  detect  polarized information.  Some two-

dimensional  materials  have strong in-plane anisotropy due to their  low-symmetrical  crystal  structure,  such as

black-phosphorus,  black-arsenic,  ReS2,  GaTe,  GeSe,  GeAs,  and  TiS3.  These  anisotropic  two-dimensional

materials are appropriate for the working medium of polarized photodetectors. Numerous researchs focused on

polarized photodetectors with different materials and device structures and our works are introduced. Polarized

photodetectors  based  on  such  low-dimensional  materials  have  realized  a  broadband  photodetection,  including

ultraviolet, visible, and infrared lights.

Keywords: photodetectors, polarization, low-dimensional semiconductors, two-dimensional
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